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PROTOKOL Z WALNEGO ZEBRANIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW

Dnia 12.08.2013 roku w Warszawie odbylo si¢c Walne
Zebranie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztalow
(PTWK). Na zebraniu obecne byly 31 osoby uprawnione
do glosowania (Zalacznik nr 1 — lista obecnos$ci), na 152
0s6b czlonkéw PTWK uprawnionych do glosowania.

Zebranie otworzyla urzedujaca Pani Prezes PTWK
prof. Ewa Talik. Po powitaniu przybylych uczestnikéw
prof. E. Talik zaproponowala nastepujacy porzadek Ze-
brania:

» Otwarcie obrad, powitanie uczestnikow, ogloszenie
porzadku obrad
» Wreczenie Nagrody PTWK za prace doktorska Panu dr.
Grzegorzowi Luce (promotor: prof. Marek Godlewski) pt.
»Warstwy ZnO i ZnO : Al otrzymane metoda osadzania
warstw atomowych do zastosowan w elektronice”
* Wybor Przewodniczacego 1 Sekretarza Zebrania
* Przedstawienie i przyjecie porzadku obrad
* Wybor Komisji Wyborczej
* Stwierdzenic waznosci zebrania przez Komisje Wy-
borcza
» Wybdr Komisji Skrutacyjnej
* Wybor Komisji Wnioskowej
» Oméwienie i przyjecie protokotu z poprzedniego Wal-
nego Zebrania
» Sprawozdanie z dzialalnosci PTWK w latach 2010 -
2013 - Prezes prof. E. Talik
» Sprawozdanic Komisji Rewizyjnej
* Dyskusja 1 glosowanie nad udzieleniem absolutorium
ustepujacemu Zarzadowi
* Zgloszenie i wybdr kandydatéow do Zarzadu:

- Prezesa Elekta

- Sekretarza

- Sekretarza Technicznego
- Skarbnika
* Zgloszenie i wyb6r kandydatéw do Komisji Rewizyjnej
* Zgloszenie 1 wybor kandydatéw do Kapituly ds. Nagrod
Prac Doktorskich PTWK
* Wybor przewodniczacych Sekcji:
- Krysztalow Objetosciowych
- Mikrostruktur Krystalicznych
- Nanokrysztalow
- Biokrystalizacji
* Ogloszenie wynikdéw wyboréw
» Wystapienie Prezesa Elekta PTWK
* Wolne wnioski - przedstawienie przez Komisje Wnio-
skowg zgloszonych wnioskow
* Przyjecie wnioskow z Walnego Zebrania
» Zamkniccie Zebrania

Przedstawiony program Walnego Zebrania zostal przy-
jety jednomy$lnie w glosowaniu jawnym. Nastgpnie prof.
E. Talik przedstawila liste nowych kandydatéw do PTWK:

» prof. Christiana Kloca.

* dr hab. Wojciecha Paszkiewicza.

W glosowaniu jawnym ww. kandydaci zostali przyjeci
i uzyskali status czlonkéw PTWK.

Ze wzgledu na nicobecnos¢ laureata nagrody PTWK
za najlepsza prace doktorskg Pana dr. Grzegorza tuki,
prof. E. Talik poprosila profesora Zbigniewa Zytkiewicza
o przekazanie Panu doktorowi Luce nagrody. Prof. E. Talik
przekazala rowniez album dla nicobecnego na zebraniu
dyrektora Instytutu Technologii Materialéw Elektronicz-
nych dr. Zygmunta Fuczynskiego w podzigkowaniu za po-
nad dwudziestoletnig wspolprace oraz wspicranie dziatan
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PTWK. Prof. Dorota A. Pawlak obiecala przekaza¢ Panu
Dyrektorowi podzigkowanie w imieniu PTWK.

Na przewodniczacego Walnego Zebrania zapropono-
wano prof. Jacka Baranowskiego, ktory wyrazil zgode,
a jego kandydatura zostala przyjeta w glosowaniu jawnym
przez obecnych jednomys$lnie. Na Sekretarza zebrania
prof. E. Talik zaproponowata dr M. Oboz. Kandydatura
zostala zaakceptowana w glosowaniu jawnym przez ze-
branych jednomys$lnic. Na wstepie prof. J. Baranowski
podzickowal zebranym za wybdr na przewodniczacego
Walnego Zebrania i zaproponowal glosowanie przedsta-
wionego porzadku obrad. W glosowaniu jawnym zaak-
ceptowano jednomyslnie zaproponowany porzadek obrad.
Nastepnie prof. J. Baranowski zaproponowal sprawdzenie
listy obecnosci oraz sprawdzenie czy ilo$¢ obecnych na
Zebraniu czlonkéw PTWK spelnia wymog statutowy
prawomocnosci przeprowadzanych wybordéw. Ze wzgledu
na brak kworum zebranie zostalo zamknigte.

Po otwarciu kolejnego Walnego Zebrania Polskie-
go Towarzystwa Wzrostu Krysztalow (PTWK) dnia
12.08.2013 roku w Warszawie Przewodniczacy zebrania
kontynuowat realizacj¢ przyjetego na poprzednim Walnym
Zebraniu porzadku obrad.

W kolejnym punkcie porzadku zebrania dokonano
wyboru kandydatéw do Komisji Wyborczej:

* dr Ewe Mielniczek-Brzoska
» mgr. inz. Marcina Olszyniskiego
» mgr. inz. Rafala Sadowskiego

Prof. J. Baranowski zaproponowal glosowanie nad
przyjeciem Komisji Skrutacyjnej w skladzie Komisji
Wyborczej. W glosowaniu jawnym przyjeto nastepujacy
sklad Komisji Skrutacyjnej:

* dr Ewe Mielniczek-Brzoska
* mgr. inz. Marcina Olszyniskiego
» mgr. inz. Rafal Sadowskiego

W kolejnym punkcie porzadku obrad Walnego Zebra-
nia dokonano wyboru Komisji Wnioskowej. W wyniku
glosowania jawnego przyjeto Komisje w skladzie:

* dr Andrzej Klos
¢ dr Ludwika Lipifiska
» mgr inz. Jarostaw Kisielewski

Nastepnie prof. E. Talik omdwila protokol z poprzed-
niego Walnego Zebrania, ktory byl wezesniej dostepny dla
czlonkow PTWK na stronie internectowej Towarzystwa
(Zalacznik nr 2). W kolejnym punkcie prof. E. Talik
przedstawila sprawozdanie Zarzadu PTWK z dzialalnosci
w mijajacej kadencji w latach 2010 - 2013, omawiajac
jego najwazniejsze punkty (Zalacznik nr 3):

» zarzad wybrany na Walnym Zebraniu w Gdafisku-Sobie-
szewie podczas swojej kadencji zebral si¢ na dziesigciu
posiedzeniach

* organizacja oraz wspdlorganizacja konferencji i sym-
pozjow:

- “German Polish Conference on Crystal Growth
(GPCCG 2011), Crystalline Materials for Advanced
Applications”, 15-18 marca, 2011 r., Frankfurt (Oder)/
Stubice; obchody 20 rocznicy PTWK, listy honorowe
dla zalozycieli od IOCG, albumy od PTWK z podpisami
czlonkow. Materialy konferencyjne zostaly sfinansowane
ze srodkéw na dzialalno$¢ upowszechniajaca nauke Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, przekazanych na
podstawie umowy nr 625/P-DUN/2011 i wydrukowane
w czasopismie Crystal Research and Technology,

- “XXII Congress and General Assembly of the Interna-
tional Union of Crystallography”, 22-30 sierpnia 2011,
Madryt, Hiszpania, Sesja M28 - Wide Band Semiconduc-
tor and Other Crystals Used in Optoelectronics,
Przewodniczacy: Ewa Talik, Enrique Calleja, Michal
Leszczynski, Krystian Roleder, 15:00 - 17:35, §roda
24 sierpnia 2011

- Sympozjum poswiccone pamigci Jana Czochralskiego
(ITME) 24 pazdziernika 2012 r., w Instytucie Technologii
Materialéw Elektronicznych,

- Sympozjum oraz wystawa poswigcone pamigci Jana
Czochralskiego w dniach 8-24 maja 2013 r. w Instytucie
Fizyki Uniwersytetu Slaskiego,

- ,,15th International Summer School on Crystal Growth
ISSCG-157, sierpien 4-10, 2013 r. Gdansk, Polska,

- “17th International Conference on Crystal Growth and
Epitaxy ICCGE-17”, sierpien 11-16, 2013 1. Warszawa,
Polska.

Na podkreslenie zastuguja starania PTWK dotyczace:

- ustanowienia prof. Jana Czochralskiego Patronem Roku
2013 - uwienczone uchwalg Sejmu RP z 7 grudnia 2012 r.,
(http://www.ptwk.org.pl/php/map.php?p=pol,ma)

- pozyskania grantu MNiSW na wydanie angielsko-jeg-
zycznej wersji biografii J. Czochralskiego,

- wspélorganizacji wystawy w Sejmie RP i innych pla-
cowkach,

- dofinansowania wydania numeru okolicznosciowego
Acta Physica Polonica,

- udzialu w komisji konkursu na logo Roku Czochralskie-
go (prof. E. Talik, prof. A. Pajaczkowska),

- licznych wykladow okolicznosciowych.

* konkurs prac doktorskich

Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztaloéw postanowilo
kontynuowa¢ promocj¢ wybitnych prac naukowych doty-
czacych wzrostu i charakteryzacji krysztaldéw objetoscio-
wych, cienkich warstw oraz struktur niskowymiarowych
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i przyzna¢ po raz kolejny nagrode naukowq za najlepsza
prace doktorska z tej tematyki. Na Walnym Zebraniu
zostala powolana Kapitula Nagréd Naukowych PTWK.
Przewodniczacym zostal wybrany prof. Keshra San-
gwal, a jej czlonkami zostali prof. M. Drozdowski, prof.
A. Pajaczkowska oraz prof. Z. Zytkiewicz. Na mocy
statutu Kapituly z urzedu czlonkiem Kapituly zostala
Prezes-elekt prof. dr hab. Dorota A. Pawlak. Na konkurs
wplynely dwie prace. Konkurs zostal rozstrzygniety przez
Kapitule Nagrod Naukowych PTWK. Sposréd dwoch
zgloszonych do konkursu prac doktorskich Kapitula
wyroznila jednego laureata Nagrody PTWK. Laureatem
nagrody PTWK zostal dr Grzegorz Luka, promotorem byt
prof. Marek Godlewski. Wyniki konkursu zostaly przed-
stawione w 9-tym protokole z zebrania Zarzadu PTWK.

* Prowadzono dzialalnos¢ edukacyjng

W ramach prowadzenia dzialalnosci edukacyjnej
dla podnoszenie poziomu mlodych kadr naukowych
zostal przygotowany roczny wyklad na temat fizyki
i technologii wzrostu krysztaldw, ktory odbywal sie
w Instytucie Fizyki PAN, w Warszawie przy Al. Lotnikéw
32/46. Wyklad prowadzili prof. dr hab. Stanistaw Kru-
kowski, prof. dr hab. Michal Leszczyniski oraz doc dr hab.
Zbigniew Zytkiewicz. Ponadto do wygloszenia specjali-
stycznych wykladow zostali zaproszeni jako eksperci do
prezentacji poszczegdlnych zagadnien prof. dr hab. Keshra
Sangwal, doc. Piotr Perlin, doc. dr hab. Krzysztof Grasza,
dr Stawomir Kret, oraz dr Tomasz Stupinski. Wyklad byl
dostegpny na stronie internetowej PTWK.

» Sprawy czlonkowskie i finansowe

W zestawieniu zbiorczym dot. skladek placonych
wykazano, ze na dzien 26 maja 2010 PTWK zrzeszalo
142 czlonkéw, aktualnie na dziet 26 czerwca 2013 liczy
152 czlonkéw. W okresie sprawozdawczym dokonano
rozliczenia za lata 2011 - 2012. Sprawy rozliczen z Urzg-
dem Skarbowym zostaly zalatwione bez dodatkowych
obcigzen finansowych dzigki uprzejmosci Pani Radcy
Skarbowej Lili Glazowskiej, ktéra prowadzi sprawy
prawne bez oplaty.

Przy przejmowaniu kadencji stan konta w dniu
17.06.2010 r. wynosil 5426,60 zl, ponadto przekazane
zostaly $rodki finansowe w gotéwce w kwocie: 1324,75
zL. Na dzien 27.06.2013 r. stan konta wynosit 20 346,54
z}. Kwota niniejsza pochodzi ze skladek czlonkéw indy-
widualnych, wspierajacych oraz dotacji MNiSW. Dotacja
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego przeznaczo-
na zostala na organizacje szkoly oraz konferencji, a takze
pozyskano kilku sponsorow, ktérzy zostali wymienieni
w materialach konferencyjnych.

Na zakoniczenie Prezes PTWK prof. E. Talik wyrazila
podzickowanie czlonkom Zarzadu PTWK za wsp6lprace w
mijajacej kadencji 2010-2013 dzialalnosci Towarzystwa,
w szczegblnosci: dr Katarzynie Rackiej za sporzadzanie

protokolow z zebran Zarzadu oraz czynny udzial w organi-
zacji Sympozjum Naukowego oraz Wystawy w Sejmie RP
poswigconych pamieci prof. Czochralskiemu, dr. Pawlowi
Zajdlowi za biezace prowadzenie strony internctowej
w szczegblnosci projektowanie informacji o organizowa-
nych przez PTWK konferencjach i imprezach, dr Monice
Oboz za prowadzenie spraw finansowych zaleglych
ibiezacych, cztonkowskich i organizacji konferencji oraz
wszystkim osobom, ktoére wspieraly dzialalnos¢ PTWK
w okresie mijajacej kadencji. W imieniu zarzadu PTWK
prof. E. Talik podzickowala Komitetowi Naukowemu
Konferencji: 17th International Conference on Crystal
Growth and Epitaxy ICCGE-17 oraz 15th International
Summer School on Crystal Growth ISSCG-15 za wsparcie
podczas ich organizacji.

W kolejnym punkcie zebrania zaplanowano dyskusje,
w czasie ktérej glos zabrali:

Prof. E. Talik poinformowala, iz na wniosek czlonkow
PTWK proponuje powolanic nowej sekcji PTWK: Sekcji
Charakteryzacji. Wyjasnila, ze powolanie takiej Sekcji jest
zasadne i konieczne z uwagi na duze zapotrzebowanie na
realizacje tych tematow. W odpowiedzi prof. S. Krukow-
ski wyrazil pozytywna opini¢ o utworzeniu nowej Sekcji
podkreslajac, ze tematyka charakteryzacji materialow
dominuje na konferencjach.

W wyniku glosowania jawnego powolano nowa Sekcje
PTWK: Charakteryzacji.

Prof. E. Talik poruszyla problem stanu nagrobka prof.
Czochralskiego w Kcyni. Podczas zwiedzania migjsca
urodzenia profesora okazalo si¢, ze grob jest zaniedbany,
a do domu prof. Czochralskiego dobudowano lokal ga-
stronomiczny. W odpowiedzi prof. W. Sadowski zapro-
ponowal coroczne odwiedziny miejsca pochéwku prof.
Czochralskiego przez delegacje czlonkéw PTWK oraz
zlozenie wiefica w rocznice $mierci.

Prof. A. Pajaczkowska podkredlila, ze obecnie za-
r6wno kosciél jak i dyrekcja szkoly podstawowej im.
J. Czochralskiego sprawuje niewlasciwag opieke nad cmen-
tarzem oraz pomnikiem prof. J. Czochralskiego. Prof. Pa-
jaczkowska wspomniata o mozliwosci starafi o utworzenice
Izby Pamieci prof. Czochralskiego w jego domu. Jednak
w tej sprawie o wszelkich dzialaniach powinna zosta¢
poinformowana rodzina profesora Czochralskiego. Prof.
W. Sadowski zaproponowal aby PTWK poparlo starania
wladz miasta Kcyni do Ministerstwa Kultury o odzyskanie
Margowa (domu prof. J. Czochralskiego) jezeli wladze
rozpoczng dziatania w tym kierunku.

Prof. J. Dec zaproponowal, aby PTWK zainspirowa-
o dyrektora szkoly podstawowej im. J. Czochralskiego
w Kcyni do dzialan majacych na celu uporzadkowanie
terenu cmentarza przez mlodziez szkolna.

Nastepnie glos zabral prof. J. Baranowski, ktory
w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawil ocene pracy
Zarzadu w minionej kadencji (Zatacznik nr 4). Na zakofi-
czenie wystapienia w imieniu Komisji Rewizyjnej prof.
J. Baranowski zglosil wniosek o udzielenie absolutorium
ustepujacemu Zarzadowi. W wyniku glosowania jawnego
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nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednoglo$nie udzielo-
no absolutorium ustepujacemu Zarzadowi PTWK.

W kolejnym punkcie zebrania przystapiono do wy-
boréw nowych wladz PTWK. Po dyskusji stwierdzono,
7e zgodnie ze statutem PTWK Walne Zebranie jest pra-
womocne do przeprowadzenia wyboréw nowych wladz
PTWK na kadencj¢ 2013-2016. W kolejnosci dokonano
wyboru:

* Prezesa Elekta
* Sekretarza
* Sekretarza Technicznego
« Skarbnika
» Komisji Rewizyjnej
» Komisji ds. Nagrod.
Na Prezesa Elekta zgloszono jedng kandydature:

* dr hab. Dobroslawy Kasprowicz

Dr hab. Dobrostawa Kasprowicz byla nicobecna na
Walnym Zebraniu, przekazala jednak pisemng zgode na
kandydowanie na funkcj¢ Prezesa Elekta PTWK (Zalacz-
nik nr 5). Prof. D. A. Pawlak przestawila sylwetke dr hab.
D. Kasprowicz.

W glosowaniu tajnym dr hab. D. Kasprowicz otrzy-
mata 30 gloséw.

Zgodnie z listg obecnosci (Zalacznik nr 1) uprawnio-
nych do glosowania bylo 31 czlonkéw PTWK obecnych
na Walnym Zebraniu. Prezesem Elektem PTWK na ka-
dencje 2013-2016 wybrana zostala dr hab. D. Kasprowicz.

W kolejnym punkcie zebrania glos zabrala nowa Pre-
zes PTWK prof. D. A. Pawlak. Zaproponowala nastgpu-
jace kandydatury na Sekretarza, Sekretarza Technicznego
oraz Skarbnika PTWK:

» mgr K. Sadecka
» dr P. Zajdla
» mgr. inz. E. Tymickiego

Przed przystapieniem do glosowania prof. J. Bara-
nowski zglosil wniosek formalny, aby ze wzgledu na brak
innych kandydatow glosowanie na Sekretarza, Sekretarza
Technicznego oraz Skarbnika PTWK odbylo si¢ jedno-
czesnie. Prof. J. Baranowski zaproponowal rowniez, aby
takze pozostale grupy kandydatéw, w miar¢ mozliwosci
byly wybierane jednoczesnie.

Ustalono, z¢ dalsza czg$¢ wyboréw bedzie si¢ odbywa-
la tajnie i bedzie to glosowanie na trzy osoby jednoczesnie.
W glosowaniu jawnym wyrazono zgode na taka forme
glosowania i powyzsze kandydatury zostaly zatwierdzo-
ne w glosowaniu tajnym. Sekretarzem PTWK na nowa
kadencj¢ wybrana zostala mgr K. Sadecka, Sekretarzem
Technicznym wybrany zostal dr P. Zajdel, Skarbnikiem
na kolejng kadencj¢ wybrany zostal mgr inz. E. Tymicki.

W glosowaniu tajnym kandydaci otrzymali nastepujaca
liczbe glosow:

» mgr K. Sadecka - 30 glosow
* dr P. Zajdel - 30 glosow

» mgr inz. E. Tymicki - 29 gloséw

Do Komisji Rewizyjnej zgloszono nastgpujace kan-
dydatury:

» prof. J. Deca

« prof. M. Kozielskiego
* dr H. Dabkowska

* dr M. Oboz

Prof. M. Kozielski byl nicobecny na Walnym Zebra-
niu, przekazal jednak pisemng zgode na kandydowanie
do Komisji Rewizyjnej PTWK na kadencje 2013-2016
(Zalacznik nr 6).

W glosowaniu tajnym kandydaci otrzymali nastepujaca
liczbe glosow:

» prof. J. Dec - 26 glosow

» prof. M. Kozielski - 16 glosow
* dr H. Dabkowska - 20 gloséw
* dr M. Oboz - 25 gloséw

W skitad Komisji Rewizyjnej na nowa kadencje weszli:

* prof. J. Dec
* dr H. Dabkowska
* dr M. Oboz

Do Kapituly ds. Nagrdd Prac Doktorskich zgloszono
nastepujace kandydatury:

« prof. S. Krukowskiego

» prof. K. Sangwala

« prof. S. Kaczmarka

» prof. M. Leszczynskiego

Prof. J. Baranowski zwrécil uwage, ze w sklad Kapitu-
Iy wchodzi pig¢ 0so6b, w tym zgodnie ze statutem PTWK
Prezes Elekt dr hab. D. Kasprowicz.

W glosowaniu tajnym, wybrano nastgpujacy sklad
Kapituly ds. Nagrod:

« prof. S. Krukowski

» prof. K. Sangwal

» prof. S. Kaczmarek

» prof. M. Leszczyfiski

Przechodzac do realizacji kolejnego punktu Walnego
Zebrania prof. D. Pawlak zaproponowala nastgpujace
kandydatury na przewodniczacych sekcji:

* Sekcja Krysztalow Objetosciowych - dr K. Racka

* Sekcja Biokrystalizacji - prof. J. Prywer

* Sekcja Mikrostruktur Krystalicznych — prof. M. Lesz-
czynski

* SekcjaNanokrysztalow - prof. W. Sadowski

* Sekeja Charakteryzacji - prof. M. Kaminska oraz prof.
W. Paszkowicz

Ze wzgledu na nicobecnos$¢ na sali prof. M. Kamin-
skiej jej wola kandydowania zostala potwierdzona przez
prof. D. A. Pawlak na podstawic wcze$niej przeprowa-
dzonych rozmoéw. W wyniku glosowania tajnego wybrano
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nastepujacych przewodniczacych Sekcji:

* Sekcja Krysztalow Objetosciowych - dr K. Racka (31
gloséw)

» Sekcja Biokrystalizacji - prof. J. Prywer (31 glosow)

* Sekcja Mikrostruktur Krystalicznych - prof. M. Lesz-
czyniski (30 glosow)

* Sekcja Nanokrysztaléw - prof. W. Sadowski (31 gloséw)
* Sekeja Charakteryzacji - prof. M. Kaminska (19 glosow)

Prof. W. Paszkowicz kandydujacy na przewodniczace-
g0 Sekcja Charakteryzacji uzyskal 11 gloséw.

Po zakonczonych wyborach przewodniczacy walnego
zebrania prof. J. Baranowski udzielit glosu nowej Prezes
PTWK prof. D. A. Pawlak. Na wstepie prof. D. A. Paw-
lak serdecznie podzigkowala prof. E. Talik koficzacej
kadencje Prezesa. Podzickowala réwniez organizatorom:
Letniej Szkoly Wzrostu Krysztaléw (,,15th International
Summer School on Crystal Growth ISSCG-157) oraz
Miedzynarodowej Konferencji Wzrostu Krysztalow
1 Epitaksji (“17th International Conference on Crystal
Growth and Epitaxy ICCGE-17"). W swoim wystapieniu
prof. D. Pawlak podzickowala za powierzone zaufanie
i zapewnila, ze postara si¢ kontynuowa¢ wszystkie wazne
inicjatywy PTWK. Prof. D. Pawlak zwrocila uwage na
kilka waznych kwestii:

« ustalenia tradycji corocznych odwiedzin migjsca po-
chowku prof. Czochralskiego przez delegacje czlonkéw
PTWK oraz zlozenie wiefica w rocznice Smierci;

*» wystgpienia do Ministerstwa Kultury z listem o utwo-
rzenie 1 objecie patronatem Muzeum poswigconego prof.
J. Czochralskiemu;

* rozliczenia trzech grantéw otrzymanych przez PTWK
z Ministerstwa Nauki 1 Szkolnictwa Wyzszego;

* staran o pozyskanie $rodkéw finansowych z Minister-
stwa na dofinasowanie realizacji filmu o Wieliczce, kt6-
rego nakrecenie zaproponowal prof. Juan Manuel Garcia
Ruiz;

* organizacji kolejnej konferencji;

» wprowadzenia informacji o publikacjach czlonkéw To-
warzystwa na strong internctowa PTWK. Mialoby to na
celu promocje cztonkéw PTWK oraz pozwoliloby na
szersza wiedze o tym, czym kazdy si¢ zajmuje.

Wystapienic Prezesa Elekta PTWK na kadencje 2013-
2016 nie odbylo si¢ ze wzgledu na nicobecnos¢ dr hab.
D. Kasprowicz.

Po wystapieniu nowego prezesa PTWK prof. D. Paw-
lak przystapiono do kolejnego punktu zebrania - wolne
wnioski. W ramach wolnych gloséw i wnioskéw poruszo-
no nast¢pujace tematy:

Prof. K. Sangwal wnioskowal aby powrdci¢ do orga-
nizowania przez czlonkéw PTWK wspdlnych sympozjow,
seminariow czy spotkan naukowych w r6znych miastach
Polski, tak jak mialo to miejsce kilka lat temu. Wniosko-
wal rowniez o wigksza aktywnos¢ poszczegolnych Sekeji.

Prof. A. Pajaczkowska zaproponowala, aby na takie
seminaria zaprasza¢ rowniez gosci z zagranicy.

Prof. W. Sadowski podkreslit znaczenie wspdlnego
dzialania. Zauwazyl, ze naukowcy zagraniczni bardzo
dobrze si¢ u nas czuja i dlatego nalezaloby organizowac
mikrosympozja z ich udzialem oraz osobami z PTWK.

Prof. W. Sadowski wnioskowal tez o przylaczanie si¢
PTWK do organizacji roznych konferencji wraz z innymi
towarzystwami naukowymi np. Polskim Towarzystwem
Fizycznym, Polskim Towarzystwem Chemicznym. Wnio-
skowal rowniez, aby do konca roku Jana Czochralskiego
zorganizowa¢ dodatkowe lokalne konferencje, wystawy
czy wyklady. Prof. W. Sadowski poinformowal, ze ukazal
si¢ artykul w PiSmie PG oraz planowany jest wyklad na
Politechnice Gdanskie;j.

Prof. A. Pajaczkowska wspomniata, ze planowane sg
m.in. wystawa interaktywna na Politechnice Warszawskiej
czy tez wyklady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Poproszono, aby informacje na temat zbliza-
jacych sie wydarzen zwigzanych z rokiem Czochralskiego
na biezaco umieszczano na stronie internetowej PTWK.

Dr A. Dabkowski wnioskowal, aby sprawdzi¢ czy po
wpisaniu w dowolnej wyszukiwarce internetowej slowa
,Czochralski” bedzie wyswietlal si¢, na jednej z pierw-
szych pozycji, link do strony internetowej PTWK.

W dalszym ciagu dyskusji prof. J. Baranowski podzig-
kowal wszystkim Komisjom oraz uczestnikom zebrania.
Na tym Walne Zebranie PTWK zakonczono.

Protokolowala
Dr Monika Oboz
Katowice, 12 wrze$nia 2013 r.

Zalaczniki:

1. Lista obecnosci.

2. Protokol z poprzedniego Walnego Zebrania w Gdan-
sku-Sobieszowie w 2010 1.

3. Sprawozdanie Zarzadu PTWK z dzialalno$ci w kaden-
¢ji 2010 - 2013 1.

4. Oswiadczenie dr hab. Dobroslawy Kasprowicz.

5. Os$wiadczenie prof. Marka Kozielskiego.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zdzialalnosciPTWK
w kadencji 2010 - 2013 r.
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Wskazowki dla autorow

Redakcja wydawnictwa Materiatly Elektroniczne prosi autoréw o nadsytanie zaméwionych artykutéw pocztg elektro-
niczng, pod adres ointe@itme.edu.pl lub na no$niku magnetycznym, wedtug nastepujacych specyfikaciji:

Tekst

a) Tres¢ artykutu powinna by¢ dostarczona w plikach o rozszerzeniu obstugiwanym przez program Word (najlepiej DOC
i DOCX). Tekst powinien byé pisany w sposob ciggty, podzielony na kolejno ponumerowane, zawierajgce tytuty, roz-
dzialy. Oznaczenia zmiennych nalezy pisaé czcionka pochytg (kursywg). W tekScie powinny by¢ zaznaczone miej-
sca, w ktorych majg znajdowacd sie materiaty ilustracyjne, jednak same grafiki powinny by¢ umieszczone poza nim
w oddzielnych plikach (patrz punkt 4).

b) Podpisy do rysunkéw w jezyku polskim i angielskim, réwniez winny by¢ zapisane w oddzielnym pliku.

¢) Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac sie nastepujace elementy: imie i nazwisko autora, tytut naukowy,
nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail, tytut artykutu zaréwno w jezyku polskim jak i angielskim.

Streszczenie

a) Do artykutu nalezy dofgczyé streszczenie w jezyku polskim i angielskim. Kazde z nich nie powinno przekraczaé
200 stow.

b) Nalezy takze dodac¢ stowa kluczowe zaréwno w jezyku polskim jak i angielskim.
Bibliografia
a) Pozycje bibliograficzne nalezy podawac¢ w nawiasach kwadratowych w kolejnoéci ich wystepowania.
b) Sposoby sporzadzania opiséw bibliograficznych:
+» Opis bibliograficzny catej ksigzki:
Autor: Tytut. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN.
« Opis bibliograficzny pracy zbiorowej pod redakcja:
Tytut. Pod red. (nazwiska redaktoréw): Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN.
» Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziatu) ksigzki, (gdy cata ksigzka jest tego samego autorstwa):

Autor: Tytut ksigzki. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN. Tytut fragmentu, Strony
rozdziatu.

+ Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziatu) ksigzki z pracy zbiorowe;j:
Autor: Tytut fragmentu. W. Tytut ksigzki. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN.
* Opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:
Autor: Tytut artykutu . , Tytut czasopisma” Rok, Wolumin, Numer, Strony.
* Opis artykutu w czasopismie internetowym:
Autor: Tytut artykutu [on line], Rok, Wolumin, Numer [dostep — data] Strony, Adres w Internecie. ISSN
= Strona WW\W\.
Autor: Tytut [on line]. Miejsce wydania: Instytucja sprawcza [dostep — data], Adres w internecie.
Elementy graficzne

a) Kazdy materiat ilustracyjny powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku (PCX, TIF, BMP, WFM, WPG, JPG) o rozdziel-
czosci nie mniejszej niz 150 dpi.

b) W przypadku materiatéw ilustracyjnych niebedgcych oryginalnym dorobkiem autora/éw nalezy zacytowac ich zrédto,
umieszczajgc je w bibliografii.

Wzory
a) Wzory nalezy numerowag kolejno cyframi arabskimi
b) Zmienne nalezy oznaczy¢ czcionkg pochyta.

¢) W przypadku wzoréw niebedgcych oryginalnym dorobkiem autora/6w nalezy zacytowag ich zrédto, umieszczajac je
w bibliografii.

Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskiej.
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INSTYTUT TECHNOLOGII
MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa

tel./fax-dyrektor: (48 22) 835 90 03 tel.: (48 22) 835 30 41-9
e-mail: itme@itme.edu.pl www.itme.edu.pl

Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych jest wiodagcym polskim osrodkiem prowa-
dzacymbadanianaukowe oraz prace badawczo-rozwojowe wzakresiefizykiciatastatego, pro-
jektowaniai technologii nowoczesnych materiatéw, struktur i podzespotow dla mikro-inano-
elektroniki, fotoniki i inzynierii.

Badania te dotycza nastepujacych grup materiatéw i ich zastosowan w postaci podzespotow:

* materialy nowej generacji: grafen, metamateriaty, materiaty samoorganizujgce sie i gradiento-
we, nanokrysztaty tlenkowe w réznych matrycach (szkto, tworzywa sztuczna);

* materiaty potprzewodnikowe i ich zastosowania:

- monokrysztaly hodowane metodg Czochralskiego Si, GaAs, GaP, GaSb, InAs, InSb, InP
i transportu z fazy gazowej SiC, o $rednicach do 10 cm;

- warstwy epitaksjalne poétprzewodnikowe uzyskiwane za pomocg metod CVO i MOCVO
z Si, SiC, GaN, AIN, InN, GaAs, GaP, GaSb, InP, InSb oraz opartych o nie zwigzkéw potroj-
nych i poczwoérnych;

- podzespoty dla elektroniki i fotoniki: diody Schottky’ego, tranzystory FET i HEMT, lasery,
fotodetektory, IR i UV;

» materiaty tlenkowe i ich zastosowania:

-monokrysztaty, YAG domieszkowany: (Nd, Yb, Er, Pr,Ho, Tm, Cr), YVO: (Nd, Tm, Ho, Er, Pr)ipo-
dwdjnie domieszkowany: (Ho+Yb, Er+Yb), GdVO4: (Er, Tm); LuVO4: (Er, Tm); GdCoB: (Nd, Yb)
dla zastosowan laserowych; kware, LINbO,, LiTaO,, SeBa, , Nb,O, dla zastosowan elek-
trooptycznych i piezoelektrycznych; CaF,, BaF,, jako materiaty przezroczyste; Ca,GdO(BO),
jako materiat nieliniowy oraz NdGaO,. SrLaGaO,, SrLaAlO,, jako materiaty poditozowe dla
osadzania warstw nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych;

- szkta o zadanych charakterystykach spektralnych i szkta aktywne;

- ceramiki (ALO,, Y,O,, ZrO,, Si,N,), ceramiki przezroczyste i aktywne;

- Warstwy epitaksjalne YAG: Nd, Cr dla zastosowan laserowych;

- Swiatlowody specjalne, fotoniczne, aktywne i obrazowody;

- podzespoty dla elektroniki i fotoniki: filtry i rezonatory z akustyczng falg powierzchniowa;

soczewki dyfrakcyjne, maski chromowe do fotolitografii;

* inne materialy dla elektroniki:

- kompozyty metalowo-ceramiczne, kompozyty metalowe;

- zlacza zaawansowanych materiatéw ceramicznych (Si,N,, AIN), kompozytéw ceramiczno-

-metalowych i ceramik z metalami;

- metale czyste (Ga, In, Al, Cu, Zn, Ag, Sb);

- pasty do uktadow hybrydowych;

- materiaty dla jonowych ogniw litowych, ogniw paliwowych i kondensatoréw.
Instytut prowadzi réwniez badania i wykonuje ustugi w zakresie:
* innych technologii HI-TECH: fotolitografia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, tra-
wienie, obrébka termiczna;
* charakteryzacji materiatow: spektrometria mas i Méssebauera, elektronowy rezonans para-
magnetyczny (EPR), rozpraszanie wsteczne Rutheforda (RBS), absorbcja atomowa, wysokoroz-
dzielcza dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia optyczna i w podczerwieni (FTIR), pomiary widm
promieniowania, fotoluminescencja, mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa
i sit atomowych (AFM); spektroskopia gtebokich poziomow: pojemnosciowa (DLTS) i fotoprgdowa
(PITS), pomiary impedancyjne i szumow, temperaturowa analiza fazowa, pomiary dyfuzyjnosci
ciepta.
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